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DIODA LASEROWA A-65055TA4-APC

W diodach typu APC zastgpiono tradycyjny zewnetrzny sterownik elektronicznym uktadem scalonym
typu ASIC. Dzieki matym rozmiarom zastosowanych uktadéw scalonych udato sie upakowa¢ obwdd APC oraz
chip laserowy w jednej tradycyjnej obudowie @ 5,6 mm.

Dtugosc fali - 650nm

Moc wyjsciowa - 5mW

Obudowa - @5,6mm

Typ potaczen wewnetrznych — biegun ujemny zasilania potaczony
galwanicznie z obudowg lasera
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e Giéwne cechy:
1. Wysoka temperatura pracy 50°C.
2. Wysoka niezawodnos¢.
3. Niska cena i mate rozmiary.
4. tatwa obstuga.

e Zastosowania:

Generalnie - jako Zzrodta czerwonego Swiatta laserowego.
Urzadzenia medyczne.

Urzadzenia pomiarowe.

Wskazniki laserowe.
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¢ Maksymalne wartosci parametrow:

Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka
Napiecie zasilania Vee 2,5-6,0 \Y
Moc wyjsciowa Po 7,0 mw
Temperatura pracy Topr -10 ++50 °C
Temperatura magazynowania Tstg -40 + +85 °C
e Parametry elektryczne i optyczne (T=25°C):
Parametr Symbol | Min. Typ. Max. | Jednostka Warunki
Dtugosc fali A 645 655 660 nm Po=5mW
Prad pracy lop - 26 35 mA Po=5mW,
Rezystor dobierany VR 2,0 3,5 15 KQ Vee=3V
Rozbieznosc 0 6x24 | 9x28 12x38 deg Po=5mW
Temperaturowa stabilnos$¢ o Po=5mW,
mocy (25 - 50°C) APor -20 -10 0 % Vee=3,0V
Napieciowa stabilno$¢ mocy o Po=5mW,
(3,0-2,5V) BPov 15 10 0 % Temp=25°C
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DIODA LASEROWA A-65055TA4-APC

sterownik APC na zewnatrz obudowy diody:
¢ Schemat blokowy:

Vee cr
tradycyjna dieda
laserowa !

1. W tradycyjnym uktadzie diody laserowej (LD - laser
diode) potrzebna jest duza liczba elementéw
zewnetrznych, ktére zapewniajg stata optyczng moc
wyjsciowa. Jednym z tych elementow jest rezystor
dobierany (VR - variable resistor), uzywany w celu
regulacji mocy wyjsciowej do zadanej wartosci.

2. Dioda laserowa A-65055GA2-APC zawiera prawie
wszystkie elementy sterownika wewnatrz obudowy @
5,6 mm. Tylko jeden element umieszczony jest na
zewnatrz - rezystor dobierany.

3. Umieszczone na rysunku obok kondensatorowe ttumiki ; ,_,__,__,__,_,\
oscylacji (C1, C2) zapewniajg odpowiednig stabilizacje _ sterownik ‘ a
\i A

sterownik
APC

sterownik APC wewnatrz obudowy diody:
dieda APC 19 Vo

LD
mocy wyjsciowe;j. Pe
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*  Wymiary zewnetrzne i oznaczenia pinow:

1. Napiecie zasilania Vcc 4,4 1ia
chip diody laserowej [t 3, 55 0,
2. Masa GND powierzchnia emisji \
3. Rezystor dobierany VR P ) 3ue
\ ]
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o Srodki ostroznosci:

o Przed zataczeniem zasilania nalezy ustawi¢ maksymalng wartos¢ rezystora dobieranego, co spowoduje
zminimalizowanie optycznej mocy wyjsciowe]. Operacja ta zabezpiecza diode laserowa przed uszkodzeniem.

o Nie przekracza¢ maksymalnych wartosci parametrow. Praca przy parametrach wyzszych niz maksymalne moze
spowodowac uszkodzenie elementu.

o Zachowac szczegdlng ostroznosé - dioda laserowa jest czuta na fadunki elektrostatyczne i stany nieustalone
napiecia, wystepujace przy zataczaniu zasilacza.

oAby uzyskac stabilne charakterystyki i wysokg niezawodnosc¢ diody laserowej wymagane jest odpowiednie
chtodzenie. Rekomendowane jest zastosowanie radiatora.

o Promieniowanie laserowe moze powodowac uszkodzenia wzroku. Nigdy nie nalezy patrze¢ bezposrednio
w wigzke laserowg! Zaleca sie stosowanie okularow ochronnych, bgdz obserwacje wigzki za pomocg kamery.
Wiecej informacji o ochronie oczu przed promieniowaniem laserowym znajduje sie w dziale ,,Klasy
bezpieczenstwa urzadzen laserowych” oraz ,,Okulary ochronne”.
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DIODA LASEROWA A-65055TA4-APC

e Zalecenia producenta dotyczace sterownika diody APC:
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P1: Wartosc¢ srednia optycznej mocy wyjsciowej

P2: Wartos¢ maksymalna optycznej mocy wyjsciowe;j

AP: Amplituda oscylacji optycznej mocy wyjsciowej

T1: Czas pomiedzy narastaniem i opadaniem wartosci maksymalnej optycznej mocy wyjsciowej
f2=(1/T2): Czestotliwos¢ optycznej mocy wyjsciowej

Uklad sterownika diody APC bez Uklad sterownika diody APC z
tlumienia oscylaciji: kondensatorowym tlumikiem oscylacji
}icc
P1. 3mW P1: 3mW
P2: <4 2mW\> Lea  P2: <@ 5mWD
AP: < 1,8mW ) AP: < 0,5mW
T1: <Aps> T1: <
f2=(1/T2). 2MHz 2=(1/T2): 3MHz




